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摘要(译)

提供一种阵列基板及其制作方法，所述阵列基板包括基板(10)、形成于所
述基板(10)上的栅极(20)、形成于所述基板(10)和所述栅极(20)上的栅极
绝缘层(30)、形成于所述栅极绝缘层(30)上的金属氧化物半导体层(40)、
形成于所述金属氧化物半导体层(40)及所述栅极绝缘层(30)上的源极(51)
和漏极(52)，所述源极(51)和所述漏极(52)之间设有开口(53)，所述金属
氧化物半导体层(40)部分露出于所述开口(53)，所述栅极绝缘层(30)包括
第一区域(31)，所述第一区域(31)正对所述开口(53)，所述栅极绝缘层
(30)第一区域(31)的厚度小于所述栅极绝缘层(30)除所述第一区域外区域
(32)的厚度。将所述漏极(52)与栅极(20)之间的栅极绝缘层(30)正对于所
述栅极(20)部分的厚度保持不变，通过增加栅极绝缘层(30)上其他部分的
厚度，从而减小所述漏极(52)与所述栅极(20)之间的寄生电容的值。
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